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	五、预备知识要求：高等量子力学，固体理论
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：夏蔡娟  教授辅讲教师姓名及职称：张博群  讲师
	八、课程简介
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	西安工程大学研究生《现代光学》课程教学大纲
	一、课程中文名称：现代光学
	二、课程编码：19082113
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：光学，高等数学
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：吴俊芳  教授辅讲教师姓名及职称：刘汉臣  教授
	八、课程简介
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	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《非线性光学》课程教学大纲
	一、课程中文名称：非线性光学
	二、课程编码：19082114
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：电动力学，量子力学
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：朱长军  教授辅讲教师姓名及职称：严祥安  教授
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	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：光学，原子物理，量子力学，非线性光学
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：严祥安  教授辅讲教师姓名及职称：朱长军  教授
	八、课程简介
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	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《高等电磁理论》课程教学大纲
	一、课程中文名称：高等电磁理论
	二、课程编码：19082116
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
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	西安工程大学研究生《电磁场数值分析》课程教学大纲
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	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：张国青  副教授辅讲教师姓名及职称：冯  松  副教授
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《光谱分析》课程教学大纲
	一、课程中文名称：光谱分析
	二、课程编码：19082119
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：原子物理学
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：刘汉臣  教授辅讲教师姓名及职称：朱长军  教授
	八、课程简介
	九、教学目标
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	西安工程大学研究生《非线性纤维光学》课程教学大纲
	一、课程中文名称：非线性纤维光学
	二、课程编码：19082120
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：光学，量子力学
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：朱长军  教授辅讲教师姓名及职称：王  军  讲师
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《颜色光学》课程教学大纲
	一、课程中文名称：颜色光学
	二、课程编码：19082121
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：光学
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：王安祥  副教授辅讲教师姓名及职称：刘汉臣  教  授
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《光学综合实验》课程教学大纲
	一、课程中文名称：光学综合实验
	二、课程编码：19082122
	三、总学时：18学分数：1开课学期： 2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：高等光学
	六、使用教材（讲义）
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	八、课程简介
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	西安工程大学研究生《半导体材料物理学》课程教学大纲
	一、课程中文名称：半导体材料物理学
	二、课程编码：19082123
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：半导体物理，半导体材料
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：李连碧  副教授辅讲教师姓名及职称：张国青  副教授
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《纳米材料与器件》课程教学大纲
	一、课程中文名称：纳米材料与器件
	二、课程编码：19082124
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：固体物理
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：夏蔡娟  教  授辅讲教师姓名及职称：余花娃  副教授
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《功能薄膜材料与器件》课程教学大纲
	一、课程中文名称：功能薄膜材料与器件
	二、课程编码：19082125
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：材料科学基础，固体物理
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：高  宾  教  授辅讲教师姓名及职称：王春兰  副教授
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《材料物理分析方法》课程教学大纲
	一、课程中文名称：材料物理分析方法
	二、课程编码：19082126
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：固体物理，电磁学
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：成鹏飞  教授辅讲教师姓名及职称：刘汉臣  教授
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《功率半导体器件》课程教学大纲
	一、课程中文名称：功率半导体器件
	二、课程编码：19082127
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：半导体物理，半导体器件
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：冯  松  副教授辅讲教师姓名及职称：李连碧  副教授
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《硅光子学》课程教学大纲
	一、课程中文名称：硅光子学
	二、课程编码：19082128
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：半导体物理，半导体器件
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：冯  松  副教授辅讲教师姓名及职称：张国青  副教授
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《微纳米加工技术及其应用》课程教学大纲
	一、课程中文名称：微纳米加工技术及其应用
	二、课程编码：19082129
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：半导体物理，光学，大学物理
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：王春兰  副教授辅讲教师姓名及职称：王  军  讲  师
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《微纳器件与工艺的模拟技术》课程教学大纲
	一、课程中文名称：微纳器件与工艺的模拟技术
	二、课程编码：19082130
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：半导体物理，集成电路工艺原理
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：冯  松  副教授辅讲教师姓名及职称：雷倩倩  讲  师
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《微纳集成电路EDA导论》课程教学大纲
	一、课程中文名称：微纳集成电路EDA导论
	二、课程编码：19082131
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：集成电路设计，集成电路工艺原理
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：冯  松  副教授辅讲教师姓名及职称：雷倩倩  讲  师
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配

	西安工程大学研究生《模拟集成电路设计》课程教学大纲
	一、课程中文名称：模拟集成电路设计
	二、课程编码：19082132
	三、总学时：36学分数：2开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：半导体器件，模拟电路，数字电路
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：雷倩倩  讲师辅讲教师姓名及职称：杨延飞  讲师
	八、课程简介
	九、教学目标
	十、教学内容、教学方式及学时分配
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	一、课程中文名称：微纳电子综合实验
	二、课程编码：19082133
	三、总学时：18学分数：1开课学期：2考核方式：考查
	四、适用学科：物理学
	五、预备知识要求：半导体物理
	六、使用教材（讲义）
	七、开课单位：理学院主讲教师姓名及职称：成鹏飞  教  授辅讲教师姓名及职称：冯  松  副教授
	八、课程简介
	九、教学目标
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